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摘要(译)

FFS型TFT-LCD阵列基板的像素单元包括狭缝电极。狭缝电极包括至少
一个狭缝单元，从狭缝单元的一侧到狭缝单元的相对侧的方向被定义为
第一方向，狭缝单元包括沿相同方向延伸并布置的多个狭缝。沿着第一
方向，以及两个相邻狭缝之间的电极部分。每个电极部分的宽度和在第
一方向上的一侧的电极部分相邻的狭缝的宽度之和沿着第一方向逐渐增
加。
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